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Sekil-1a’daki yap1 kullamilarak CMOS teknolojisi ile yiiksek salimmh bir kaskod

akim aynasi olusturulacaktir. Kutuplama akimlarmm Irer = 50uA olmasi
ongoriilmiistiir.

a- Ippr akimlarm aym referans akimindan elde etmek tizere akim kaynaklarnm
tasarlayarak devreye ekleyiniz.

b- Uygun bir gerceklestirme teknolojisi se¢iniz, devredeki MOS tranzistorlarin
boyutlarim belirleyiniz.

c- Vourcikis geriliminin alabilecegi minimum degeri hesaplayiniz.

SPICE benzetim programim kullanarak

d- Io akimimn Vour gerilimiyle degisimini arastirarak ciziniz, Sekil-1b. (Yol
gosterme: Bunun icin cikisa bir Vour geriim kaynag baglaymiz, akim
kaynagimin cikisindaki gerilimi uygun bir arabkta degistirerek Iour akiminin
nasil degistigini gozleyiniz).

g- Cikis akiminin calisma simimimi belirleyiniz.

f- Devrenin cikis empedansmin frekansla degisimini inceleyiniz. (Yol gosterme:
Bunun icin ¢ikisa bir Vour gerilim kayna@ baglayimz, bu kaynagin DC
gerilimini devrenin calisma bélgesi icindeki bir degere getiriniz, AC bileseni 1
alarak ve calisma frekansmi uygun bir arabkta tarayarak i, alkimimin nasil
degistigini gozleyiniz).

g- Elde ettiginiz sonuclari, (c) de hesapla buldugunuz sonuca ulasip
ulasamadigimizi, hesapla benzetim arasinda fark wvarsa nedenlerini de
belirterek yorumlayiniz.

Kullanmilacak CMOS teknolojisi WEB sayfasinda belirtilen adresten almabilir.
[stediginiz bir teknolojiyi secebilirsiniz.
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Sekil-1. a) Yiiksek salimimh kaskod akim aynasi, b) Io-Vour degisimi



